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Deutsche Physilalische Gesellschaft,Berlin,2008/2 

４．"窒素添加した Ni フリー生体用 Co-29Cr-6Mo 合金の冷間圧延",森真奈美，黒須信吾，野

村直之，千葉晶彦,日本金属学会秋季講演大会（２００７）,岐阜大学,2007/9/21 
５．"窒素添加した Ni フリー生体用 Co-29Cr-6Mo 加工材に及ぼす時効熱処理の影響",森真奈

美，黒須信吾，野村直之，松本洋明，千葉晶彦,日本金属学会春季講演大会（２００８）,
武蔵工業大学,2008/3/28 

６．"Development of Fabrication Process of Porous Titanium and Polymethylmethacrylate 
(PMMA) Composite Biomaterial",M. Nakai, M. Niinomi, T. Akahori, Y. Shinozaki, H. 
Toda, S. Itsuno, N. Haraguchi, Y. Itoh, T. Ogasawara and T. Onishi,11th World 
Conference on Titanium (Ti-2007),Kyoto,2007/6 

７．"Mechanical Properties of Porous Titanium Filled with Polymethylmethacrylate for 
Biomedical Applications",M. Nakai, M. Niinomi, T. Akahori, Y. Shinozaki, H. Toda, 
S. Itsuno, N. Haraguchi, Y. Itoh, T. Ogasawara and T. Onishi,International 
Conference on Advanced Technology in Experimental Mechanics 2007 (ATEM'07), 
Fukuoka,2007/9   

８．"Improvement in Mechanical Properties of Porous Titanium by Biomedical Polymer 
Filling",M. Nakai, M. Niinomi, T. Akahori, Y. Shinozaki, S. Itsuno, N. Haraguchi, Y. 
Itoh, T. Ogasawara and T. Onishi,5th International Conference on Porous Metals 
and Metallic Foams (MetFoam2007),Montreal,2007/9  

９．"多孔質純チタンの力学的性質に及ぼす医療用高分子充填の影響",仲井正昭, 新家光雄, 
赤堀俊和, 山野井秀明, 篠崎洋輔, 戸田裕之, 伊津野真一, 原口直樹, 伊藤芳典, 小笠原

忠司, 大西隆,軽金属学会第 112 回春期大会,富山国際会議場,2007/5   
10．"医療用高分子を充填した生体用多孔質純チタンの力学的特性",山野井秀明, 新家光雄, 

赤堀俊和, 仲井正昭, 伊津野真一, 原口直樹, 伊藤芳典, 小笠原忠司, 大西隆,日本金属

学会 2007 年秋期（第 141 回）大会,岐阜大学,2007/9  
11．"モノマー含浸・重合による多孔質純チタン/ポリメタクリル酸メチル複合体の作製と力

学的特性評価",仲井正昭, 新家光雄, 赤堀俊和, 山野井秀明, 伊津野真一, 原口直樹, 伊
藤芳典, 小笠原忠司, 大西隆,第 29 回日本バイオマテリアル学会大会,千里ライフサイエ
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ンスセンター,2007/11 
12．"生体用多孔質純チタン/医療用高分子複合体の諸特性",山野井秀明, 新家光雄, 赤堀俊和, 

仲井正昭, 伊津野真一, 原口直樹, 伊藤芳典, 小笠原忠司, 大西隆,軽金属学会第 113 回

秋期大会,千葉大学,2007/11  
13．"生体用多孔質純チタンの引張特性に及ぼす医療用高分子充填の影響",仲井正昭, 新家光

雄, 赤堀俊和, 山野井秀明, 伊津野真一, 原口直樹, 伊藤芳典, 小笠原忠司, 大西隆,粉体

粉末冶金協会平成 19 年度秋季大会,京都工芸繊維大学,2007/11 
14．"医療用高分子を充填した生体用多孔質純チタンの引張および圧縮特性",仲井正昭, 新家

光雄 , 赤堀俊和 , 山野井秀明 , 伊津野真一 , 原口直樹 , 伊藤芳典 , 小笠原忠司 , 大西隆 , 
進藤拓,日本金属学会 2008 年春期（第 142 回）大会,武蔵工業大学,2008/3 

 
半導体 
１． "Hole density and strain dependencies of hole effective mass in compressively 

strained Ge channel structures",K. Sawano, Y. Kunishi, K. Toyama, T. Okamoto N. 
Usami, K. Nakagawa, Y. Shiraki,13th International Conference on Modulated 
Semiconductor Structures (MSS13),MO-PM65,Genova, Italy,2007/7   

２．"Enhanced light emission from Ge quantum dots in microdisks",J. S. Xia, Koudai 
Nemoto, Yuta Ikegami, Noritaka Usami, and Yasuhiro Shiraki,The 20th 
IEEE/LEOS Annual Meeting (LEOS’07),WDD3,Florida, USA,2007/11  

３．"Enhanced light-emission from crystalline silicon in microdisk resonators",Jinsong 
Xia, Koudai Nemoto, Yuta Ikegami, Yasushi Nakata, Yasuhiro Shiraki,the 4th 
IEEE/LEOS Group Four Photonics Conference (GFP’07),WP10,tokyo, Japan,2007/9   

４．"Room-temperature resonant light-emission from Ge self-assembled dots in silicon 
microring resonators",夏金松，岩本敏，宇佐美徳隆，富永隆一郎，荒川泰彦，白木靖

寛,2008 年春季第 55 回応用物理学会, 28a-ZX-10,千葉、日本,2008/3  
５．"イオン注入法による高 Ge 組成薄膜緩和 SiGe 層の開発", 星裕介，澤野憲太郎，平岡良

康，宇佐美徳隆，中川清和，白木靖寛, 2008 年春季第 55 回応用物理学会, 27p-F-2, 千
葉、日本, 2008/3  

６．"Direct correlation between the internal quantum efficiency and photoluminescence 
lifetime in undoped ZnO epilayers grown on Zn-polar ZnO substrates by 
plasma-assisted molecular beam epitaxy",D. Takamizu, Y. Nishimoto, S. Akasaka, H. 
Yuji, K. Tamura, K.  Nakahara, T. Tanabe, H. Takasu, M. Kawasaki, T. Onuma and 
S. F. Chichibu,International Symposium on Semiconductor Light Emitting 
Devices,M1,Phoenix, AZ USA,April 27-May 2, 2008   

７ ． "MgxZn1-xO epitaxial films grown on ZnO substrates by molecular beam 
epitaxy",H.Yuji, K.Nakahara, K.Tamura, S.Akasaka, A.Sasaki, T.Tanabe, H.Takasu, 
T.Onuma, S.F.Chichibu, A.Tsukazaki, A.Ohtomo, and M.Kawasaki,The Society of 
Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE) Photonics West 
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2008,No.6895-10,San Jose,CA USA,Jan.20-23 (2008)  
８ ． "Homoepitaxial MgZnO grown by molecular beam epitaxy toward ultraviolet 

light-emitting diodes",K.Nakahara, H.Yuji, K.Tamura, S.Akasaka, A.Sasaki, 
Y.Nishimoto, D.Takamizu, T.Fujii, T.Tanabe, H.Takasu, T.Onuma, S.F.Chichibu, 
A.Tsukazaki, A.Ohtomo, and M.Kawasaki,The Society of Photo-Optical 
Instrumentation Engineers (SPIE) Photonics West 2008,No.6895-17,San Jose,CA 
USA,Jan.20-23 (2008) 

９．"分子線エピタキシー法で成長した Zn 極性 ZnO 基板上 ZnO 膜の時間分解フォトルミネ

ッセンス",高水大樹，田村謙太郎，西本宜央，佐々木 敦，赤坂俊輔，湯地洋行，中原 

健，尾沼猛儀，川崎雅司，秩父重英,2008 年春季応用物理学会シンポジウム,27a-ZJ-3,
日本大学理工学部,3 月 27 日（2007 年）   

10．"分子線エピタキシー法(MBE)による Zn 極性面 ZnO 基板上 MgZnO/ZnO ヘテロ構造",
中原 健，湯地洋行，赤坂俊輔，田村謙太郎，西本宜央，高水大樹，佐々木 敦，藤井

哲雄，田辺哲弘，高須秀視，塚崎 敦，大友 明，天池弘明，尾沼猛儀，秩父重英，川

崎雅司,2008 年春季応用物理学会シンポジウム,28a-ZJ-8,日本大学理工学部,3 月 28 日

（2007 年） 
11．"有機トランジスタの学理と応用",岩佐 義宏他,東北大学金属材料研究所研究会（共催：

科研費特定領域研究「新しい環境下における分子性導体の特異な機能の探索」）,東北大

学金属材料研究所／秋保温泉,2007 年 6 月 28 日(木)～30 日(土) 
12 ． "Suppression of short-channel effect in top-contact pentacene thin film 

transistor",KazuhitoTsukagoshi, Fumihiro Fujimori, Takeo Minari, Tetsuhiko 
Miyadera, Tetze Hamano, and Yoshinobu Aoyagi, 49th Electronic Materials 
Conference (EMC 2007),Indiana, USA,2007/6 

13．"Development of A New Method for StudyingMicroscopic Properties of Organic 
Devices by ElectronSpin Resonance",K. Marumoto,A Joint Conference of the 
International Symposium onElectron Spin Science and the 46th Annual Meeting of 
theSociety of Electron Spin Science and Technology 
(ISESS-SEST2007),Shizuoka,Japan,2007・11 

14．"有機電界効果デバイスの ESR による評価",丸本一弘,秋季 第 68 回応用物理学会学術講

演会、シンポジウム「有機デバイスの物性評価と有機 FET の新展開（基礎編）」,6p-D-8,
北海道工業大学,2007 年 9 月丸本一弘、坂本知隆、伊東裕、黒田新一 

15．"両極性有機電界効果デバイスの電子スピン共鳴",丸本一弘、坂本知隆、伊東裕、黒田新

一,2007 年秋季 第 68 回応用物理学会学術講演会,7a-D-1,北海道工業大学、札幌,2007・
9 

16．"有機デバイスにおける電界注入スピンの ESR 観測",丸本一弘,日本磁気学会第 18 回「ス

ピンエレクトロニクス専門研究会」,中央大学、東京,2007・12 
17．"分子性デバイスにおける両極性電界注入キャリアの ESR 研究",丸本一弘、新井徳道、

後藤博正、坂本知隆、渡辺峻一郎、伊東裕、黒田新一、竹延大志、岩佐義宏,分子研研究
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会「先端的 ESR 手法による分子性物質の新機能性探索」,岡崎コンファレンスセンター、

岡崎,2007・12 
18．"ルブレン単結晶トランジスタの電子スピン共鳴",丸本一弘、新井徳道、後藤博正、富成

征弘、竹谷純一、田中久暁、黒田新一、竹延大志、岩佐義宏,日本物理学会第 63 回年次

大会,25pTG-7,近畿大学、東大阪,2008・3 
19．"ルブレン単結晶 FET の ESR による評価",丸本一弘、新井徳道、後藤博正、富成征弘、

竹谷純一、田中久暁、黒田新一、竹延大志、岩佐義宏,2008 年春季 第 55 回応用物理学

関係連合講演会,28a-ZE-6,日本大学、船橋,2008・3 
20．"Development of thermoelectric material Ba8AlxGayGe30",T.Uemura, K. Akai, K. 

Kishimoto, K. Koga, H. Takagi, T. Ko,ACCMS-4,Korea,2007. 9 
21．"First-principles electronic structure study on nano-cage",K. Akai, K. Kishimoto, K. 

Koga, H. Takagi, T. Koyanagi, M.,Korea,ACCMS-42007. 9 
22．"Transport properties of semiconducting group-IV based",T. Eto, T. Uemura, T. 

Kishimoto, K. Koga, K. Akai, H. Taka,ACCMS-VO,Sendai,2008, 1 月 
23．"希薄磁性半導体 Cd0.6Mn0.4Te の Mn-K 蛍光Ｘ線ホログラフィー",八方直久、中村邦

彦、林好一、細川伸也,応用物理学会・2007 年春季（第 55 回）学術講演会,千葉・船橋,2008・
3 

 
超伝導体 
１．"マイスナー効果に及ぼす超伝導体形状の影響",加藤龍蔵,日本物理学会,24aＰＳ－１１７,

近畿大学,2008 年 3 月 
２． "Conductance Spectroscopy of Spin-triplet Superconductors", Y. Asano, MTI 

International Argonne Fall Workshop on Nanophysics VII, Sinchu, 2007/12 
３．"UCoGe における強磁性と超伝導の共存・競合",坂聖光、出口和彦、佐藤憲昭、佐藤伊

佐務,日本物理学会,近畿大学,2008 年 3 日 
４．"遮歴強磁性体 UCoGe における Co-NMR/NQR(�)",大田哲也、石田憲二、中井祐介、井

原慶彦、出口和彦、佐藤憲昭、佐藤伊佐務,日本物理学会,近畿大学,2008 年 3 月 
５．"遍歴強磁性体 UCoGo における Co-NMR/NQR(II)",大田哲也、石田憲二、中井祐介、井

原慶彦、出口和彦、佐藤憲昭、佐藤伊佐務,日本物理学会、近畿大学、2008 年 3 月 
 
磁性、磁性材料 
１．"Quantum Tunneling Dynamics of Spin Reorientation inSingle Molecule Magnet",H. 

Oshio,4th FIMS Symposium,Tsukuba,Japan,May, 2007 
２．"Quantum Tunneling Dynamics of Spin Reorientation inSingle Molecule Magnet",H. 

Oshio,Japan-USA Joint Symposium on Chemistry of CoordinationSpace, Chicago, 
USA, Jun, 2007 

３ ． "Towards Novel Spin Tubes and Related Compounds",H. Oshio,Workshop on 
quantum spin tube-recent progress and futureprospects, IFACM,Sendai, Japan,July, 
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2007 
４．"Quantum Tunneling Dynamics of Spin Reorientation ina Wheel Single Molecule 

Magnet",H. Oshio,10th Eurasia Conference on Chemical Sciences, Manila, Philippin, 
Jan., 2008 

５ ． "Single Molecule Magnets and their Quantum TnnelingDynamics of Spin 
Riorientation",H. Oshio,India-Japan Joint Cooperative Science, Recent Trends 
inMolecular Material Research,Kovalam,India,Jan., 2008 

６． "Manganese-Terbium Single-Molecule Magnets",T. Shiga, H. Nojiri, H. Oshio, 
ISIMS-2008, P-37,Tsukuba,Japan,May, 2008 

７．"3 本鎖スピンチュープの磁化過程",坂井徹,大塚雄一,佐藤正寛,奥西巧一,岡本満美,日本物

理学会秋季大会,北海道大学,2００７．９ 
８．"High-Field EPR Study on a 4f-3d Single-ChainMagnet [Dy2Cu2]n",A. Okazawa, T. 

Ishida, T. Nogami, and H. Nojiri,Asian Conference on Coordination Chemistry 
(ACCC 2007),Okazaki,29 July - 2Aug., 

９．"グリオキシム架橋した[Dy2Cu2]型単鎖磁石の高磁場 ESR の研究",岡澤 厚、石田尚行、

野上 隆、野尻浩之,第一回分子科学討論会,仙台,９月 27-30 日 
10 ． "Exchange Coupling and Energy-Level Structure of 4f-3d Heterometallic 

Single-Molecule Magnets by High-Frequency EPR",A. Okazawa, T. Nogami, H. 
Nojiri, and T. Ishida,A Joint Conference of the International Symposium onElectron 
Spin Science and the 46th Annual Meeting of theSociety of Electron Spin Science 
and Technology (ISESS-SEST2007),Shizuoka,6 - 9 Nov., 

11．"直線三核型 4f-3d ヘテロ金属錯体単分子磁石における交換相互作用の決定",石田尚行、

岡澤 厚、渡邊 亮、野上 隆、野尻浩之,日本化学会第８８春季年会,東京,3 月 26-30
日 

12．"オキシマート架橋を用いた 4f-3d 錯体の磁性と新規単分子磁石の構築",根津 将、石田

尚行、野上 隆、野尻浩之,日本化学会第８８春季年会,東京,3 月 26-30 日 
13．"二次元混合スピン系 BIPNNBNO の ESR",神澤恒毅, 細越裕子, 西原禎文, 野尻浩之,

分子研研究会－先端的 ESR 手法による分子性物質の新機能性探索－ ,分子科学研究

所,2007.12. 
14．"RE-ENTRANT SPIN-GLASS BEHAVIOUR IN CeAu2Si2",李徳新、二森茂樹、塩川

佳伸,日本物理学会第 2007 年春季大会,鹿児島大学,2007/3   
15．"Ac susceptibility studies of the spin freezing behavior in U2CuSi3",李徳新、二森茂

樹、塩川佳伸,日本物理学会第 62 回年次大会,北海道大学,2007/9 
16．"Ｍｎ(Ⅲ)-Ni(Ⅱ)フェリ磁性単一次元鎖磁石の磁気挙動",宮坂等,日本物理学会秋季大会,

北海道大学,２００７．９ 
17．"マルチフェロイック RMn2O5 の格子不整合磁気秩序相における磁気構造と誘電性",木

村宏之，西畑敬介，福永守，野田幸男，近圭一郎,日本物理学会,北海道大学,2007.9 
18．"Magnetic-order-induced ferroelectricity in multiferroic",木村宏之,東工業大学国際シ
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ンポジウム,東京工業大,2008.1 
19．"マルチフェロイック物質 HoMn2O5 の強誘電性と磁気秩序の中性子による研究",木村

宏之,日本物理学会,近畿大学,2008.3 
20． "Ferromagnetic Rutile CoxTi1-xO2 Heteroepitaxy onWurtzite GaN and ZnO",Y, 

Hirose, T. Hitosugi, J. Kasai, Y. Furubayashi, K.Nakajima, T.,The 34th 
International Symposium on Compound Semiconduct,MoC P39,Kyoto,2007, Oct. 

21．"Insulator - ferromagnetic metal transition in anataseFe:TiO2",Enju Sakai, Yasushi 
Hirose, Taro Hitosugi, Toshihiro Shimada, 
American Physical Society March meeting 2007, 
Y33.00002,New Orleans,2008, March 

22．"Fe:TiO2 の酸素欠損誘起強磁性",坂井延寿，一杉太郎，島田敏宏，広瀬 靖，長谷川哲

也,第 55 回応用物理学会,29p-L-6, 
日本大学船橋,2008, March 

23．"強磁性 ErAl2 における Ce 置換効果Ⅱ",宮川英典,大橋政司，巨海玄道,佐藤佐務,小松原

武美,日本物理学会第６２回年次大会,22pPSB-62,北海道大学, 2007.9 
 
複合材料 
１．"Crystal Structure Analysis of Dicalcium Silicates by Ab-initio Calculation,３２nd 

Confbrence onOur World",Ryoji Sakurada, Abhishek Kumar Singh,Tina 
MarieBriere,Masami Uzawa ,and Yoshiyuki Kawazoe 
in Concrete and Structures,Singapore,Ｖol.26,ｐｐ407-412,2007． 

２ ． "Flexural Performance of RC Beams Reinforced with Braided Organic FRP 
Bars",Ryoji Sakurada,Takumi Shimomura，Kyu-ichi Maruyama，and Sumiyuki 
Matsubara,３２nd Conference on Our World in 
Concrete and Structures,Singapore,VbL26,ｐｐ､413-418,2007． 

３．"Crystal Structure Properties of Beta-Form Dicalcium Silicates based on Ab-initio 
Calculations",Ryoji Sakurada, Abhishek Kumar Singh,Masami Uzawa ,and 
Yoshiyuki Kawazoe，Asian Consortium on Computational Materials Science-Virtual 
Organization,Sendai,Oral-73,2008． 

 
薄膜、超微粒子 
１．"グラファイト超薄膜における超伝導近接効果 II",神田晶申，佐藤崇，田中翔，後藤秀徳，

大塚洋一，宮崎久生，小高隼介，塚越一仁，青柳克信 ,日本物理学会第６３回年次大

会,24aWB-2,近畿大学,2008 年 3 月 
２．"グラファイト超薄膜－強磁性体接合の電気伝導特性 II",後藤秀徳，田中翔，佐藤崇，神

田晶申，大塚洋一，宮崎久生，小高隼介，塚越一仁，青柳克信,日本物理学会第６３回年

次大会,24aWB-９,近畿大学,2008 年 3 月 
３．"Superconducting proximity effect in thin graphite films",A. Kanda, T. Sato, S. 
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Tanaka, H. Goto, Y. Ootuka, K.Tsukagoshi, H. Miyazaki, S. Odaka, Y. Aoyagi,2008 
APS March Meeting,Q29.00009,New Orleans(USA),2008 年 3 月 

４．"グラフェンおよびグラファイト超薄膜の電気伝導",神田晶申,仙台プラズマフォーラム,
東北大学,2008 年 2 月 

５．"グラフェンおよびグラファイト超薄膜の電気伝導：実験的見地から",神田晶申,日本学術

振興会未踏・ナノデバイステクノロジー第 151 委員会第 83 回研究会,逗子,2008 年 2 月 
６．"Gate-controlled superconducting proximity effect inthin graphite films",Ａ． Ｋａ

ｎｄａ,Miniworkshop on Mesoscopic Physics 2008,Hsinchu,Taiwan,2008 年 1 月 
７．"Gate-controlled superconducting proximity effect inthin graphite films",A. Kanda, T. 

Sato, S. Tanaka, H. Goto, Y. Ootuka, K.Tsukagoshi, H. Miyazaki, S. Odaka, Y. 
Aoyagi,Frontiers in Nanoscience and Nanotechnology Workshop, asel, witzerland, 
008 年 1 月 

８．"グラファイト超薄膜のスピン伝導のゲート制御",後藤秀徳，佐藤崇，田中翔，神田晶申，

大塚洋一，宮崎久生，小高隼介，塚越一仁，青柳克信,「量子ナノ物理学」第３回公開シ

ンポジウム,T-P03,東京,2007 年 12 月 
９．"Superconducting proximity effect in ultrathin graphitefilms",T. Sato, S. Tanaka, H. 

Goto, A. Kanda, Y. Ootuka, H.Miyazaki, S. Odaka, K. Tsukagoshi, Y. Aoyagi, 
nternational Symposium on Advanced Nanodevices andNanotechnology (ISANN2007), 
2-3 
,Hawaii, USA,2007 年 12 月 

10．"Mesoscopic superconductivity",A. Kanda,2nd International Autumn Seminar on 
Nanoscience andEngineering in Superconductivity for Young Scientists,那須,2007 年

11 月 
11．"超薄膜グラファイトの伝導とゲート電圧効果",神田晶申,日本物理学会第 62 回年次大会

シンポジウム「グラファイトからグラフェンへ」,２３ｐＲＡ－７,北海道,2007 年 9 月 
12．"グラファイト超薄膜－強磁性体接合の電気伝導特性",後藤秀徳，田中翔，佐藤崇，神田

晶申，大塚洋一，宮崎久生，小高隼介，塚越一仁，青柳克信,日本物理学会第 62 回年次

大会,24aRA-7,北海道,2007 年 9 月 
13．"グラファイト超薄膜における超伝導近接効果",佐藤崇，田中翔，後藤秀徳，神田晶申，

大塚洋一，宮崎久生，小高隼介，塚越一仁，青柳克信 ,日本物理学会第 62 回年次大

会,24aRA-８,北海道,2007 年 9 月   
14．"Superconducting Proximity Effect in Thin GraphiteFilms",A. Kanda, T. Sato, S. 

Tanaka,Y. Ootuka, H. Miyazaki, S.Odaka, K. Tsukagoshi, Y. Aoyagi,Fifth 
International Conference on Votex Matter inNanostructured Superconductors 
(VORTEX V) 
PII-09,Rhodes,Greece,2007 年 9 月 

15 ． "Gate modulation of superconducting proximity effect inultrathin graphite 
films",A.Kanda, T.Moriki, T.Sato, Y.Ootuka, H.Miyazaki, S.Odaka,K.Tsukagoshi, 
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and Y.Aoyagi,The 17th International Conference on Electronic Propertiesof 
Two-Dimensional Systems (EP2DS17),ＰＥ１２５,Genova, Italy,2007 年 7 月 

16．"Superconducting proximity effect in thin graphite films",A.Kanda, T.Moriki, T.Sato, 
Y.Ootuka, H.Miyazaki, S.Odaka,K. Tsukagoshi, and Y.Aoyagi,6th International 
Conference on Low Dimensional Structuresand Devices (LDSD2007),Ｔｕ－Ｐ２

８,San Andres,Colombia,2007 年 4 月 
17 ． "Room temperature reduction of dinitrogen mediated by supported tungsten 

nanoclusters"村上 純一、山口 渡 ,ACCMS-VO 2nd general meeting,Sendai, Japan 
2008 年 1 月 8 日 

18．"担持タングステンナノクラスターによる窒素分子の水素化",村上 純一、山口 渡,ナノ学

会第五回大会,つくば,2007 年 5 月 8 日 
19．"担持タングステンナノクラスターによる分子状窒素の活性化と還元",村上 純一、山口 

渡,分子科学討論会,仙台 2007 年 9 月 8 日 
20．"孤立したタングステンナノクラスター上での窒素の分子",山口 渡、 村上 純一,ナノ学

会第 5 回大会,つくば,2007 年 5 月 8 日 
21．"シリコン表面に担持された単原子層白金クラスターの幾何構造と電子構造に関する第

一原理計算ならびに STM",Murugan、安松、早川、近藤、川添,日本化学会第 88 春季年

会,4D2-05,東京,2008 年 3 月 
22．“Infrared Photodissociation of Molecule-Adsorbed Cobalt Clusters ―Vibrational and 

Electronic Transitions”, M. Ichihashi, S. Hirabayashi, and T. Kondow, The Second 
General Meeting of ACCMS-VO, Sendai, Japan, January 2008. 

23．"Preparation of TiO2 coating on metal substrates by plasma enhanced CVD", 
R.Marumori, T.Kimura, N.Hayashi, M.Yoda, K.Kimura, T.Goto, The 6th 
International Symposium on Titanium in Dentistry, Kyoto,June 5~6 2007 

24． "MBE-SPM Study of GaN Growth on Silicon", Yukiko Yamada-Takamura, 
IFCAM-WPI Workshop “Frontier in Materials Science”, Sendai, 2007.9 

25．”Pulsed Laser Deposition：SrTiO3 導電性の形成と評価”,大西剛、花宮英美、道間健

一、Mikk Lippmaa,2008 年春季 第 55 回応用物理学関係連合講演会,日本大学船橋キャ

ンパス、2008/3 
26．“SrTiO3 の発光”,大西剛、望月圭介、山本博文、藤本英司、角谷正友、Mikk Lippmaa,2008

年春季 第 55 回応用物理学関係連合講演会,日本大学船橋キャンパス、2008/3 
 
熱力学的性質、相図 
１．"Synthesis and Decomposition of Pure Ca(AlH4)2",N. Morisaku, K. Komiya, Y.Z. Li, H. 

Yukawa, M. Morinaga,K. Ikeda, S. Orimo,6th Pacific Rim International Conference 
on AdvancedMaterials and Processing (PRICM-6),Jeju Island,Korea,平成 19 年 11 月, 

２．"In-situ Raman Spectra during the Decomposition ofMAlH4 (M＝Li, Na, K)",Y.Z. Li, 
N. Morisaku, H. Hirate, I. Nakaya, H. Sawai, H.Yakawa, M.Morinaga,日本金属学会
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2007 年秋期大会,岐阜大学,平成 19 年 9 月 
３．"カルシウムアラネート Ca(AlH4)2 の脱水素化反応と TiCl3 添加の効果",守作直人, 李宇

展 , 平手博 , 中矢一平 , 澤井寛 , 池田一貴 , 折茂慎一 , 湯川宏 , 森永正彦 ,日本金属学会

2007 年秋期大会,岐阜大学,平成 19 年 9 月 
４．"カルシウムアラネートの脱水素化反応におけるメカニカルミリングおよび NaCl の影

響",中矢一平 , 澤井寛 , 守作直人 , 平手博 , 李宇展 , 湯川宏 , 森永正彦 ,日本金属学会

2007 年秋期大会,武蔵工大,平成 20 年 3 月 
５．"NaAlH4 と KAlH4 の混合による融点と水素放出温度への影響",澤井寛, 中矢一平, 守作

直人, 平手博, 李宇展, 湯川宏, 森永正彦,日本金属学会 2007 年秋期大会,武蔵工大,平成

20 年 3 月 
６．"CaPd 水素化物の構造変化と水素化特性",池田一貴, 渡辺直希, 奥田法樹, 大山研司, 中

森裕子, 折茂慎一, 竹下博之, 
日本金属学会 2007 年秋期大会,武蔵工大,平成 20 年 3 月 

７．"Mn-Ni 系単一次元鎖磁石の磁場下熱容量",山下智史､中澤康浩､宮坂等､山下正廣,第 43
回熱測定討論会,札幌市,2007・1 

 
結晶成長、欠陥 
１．"Influence of seed/crystal interface shape on dislocation generation due to thermal 

shock in Czochralski Si crystal growth" ,T. Taishi, Y. Ohno, I. Yonenaga, K. 
Hoshikawa, 4th International Conference on Defects in Semiconductors, Po-42, 
lbuquerque (USA),2007/7   

２．"CZ-Si 結晶成長における種子づけ界面形状と転位発生挙動",太子敏則，小泉晴比古，大

野 裕，米永一郎，干川圭吾,応用物理学会 2007 年度秋季大会,札幌,2007/9  
３．"高濃度 Ga および As 添加 CZ-Ge 結晶成長における偏析挙動",太子敏則、村尾優、大野

裕、米永一郎,第 56 回応用物理学関係連合講演会,28p-ZV-8,船橋,2008/3 
４．"Formation of multiple nanoscale twin boundaries acting as twinning superlattice in 

AlGaAs epilayers",Y. Ohno, T. Taishi, I. Yonenaga, K. Shoda, and S. Takeda,The 9th 
International Conference on Atomically Controlled Surfaces, Interfaces and 
Nanostructures,Tokyo,2007.11  

５．"Multiple twin boundaries acting as superlattice in AlGaAs epilayers",Y. Ohno, N. 
Yamamoto, T. Taishi, I. Yonenaga, K. Shoda and S. Takeda,The 15th International 
Conference on Crystal Growth,Salt Lake City, USA,2007.8   

６．"Electronic properties of twin boundaries in AlGaAs",Y. Ohno, N. Yamamoto, T. 
Taishi, I. Yonenaga, K. Shoda and S. Takeda,24th International Conference on 
Defects in Semiconductors,Albuquerque, USA,2007.7 

７．"P3HT/PCBM 膜における結晶化・凝集化過程のその場観察",栁谷伸一郎、佐崎元、宇佐

美徳隆、中嶋一雄、後藤信夫,第 55 回応用物理学関係連合講演会,千葉・日大舟橋キャン

パス,2008.03 
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８．"Structural and transport properties of strained Ge and SiGe grown on patterned 
substrate",G. Kawaguchi, K. Shimizu, K. Arimoto, M. Watanabe, K. Nakagawa, J. 
Yamanaka, N. Usami, K. Nakajima, K. Sawano and Y. Shiraki,The 4-th Asian 
Conference on Crystal Growth and Crystal Technology,仙台,2008/5 

 
溶解、凝固、接合 
１．"ガスジェット浮遊法と高エネルギーX 線回折法による酸化物結晶成長のその場観察",小

山千尋，水野章敏，渡邉匡人，小原真司,2008 年春季 第 55 回応用物理学関係連合講演

会,28a-ZV-3,日本大学,2008/3 
 
超高温、プラズマ 
１．"LHD プラズマ計測用レトロミラーの不純物堆積による光反射率低下現象",大多和義久、

藤原正、徳永和俊、ほか,日本原子力学会,博多,2007・9 
 
照射、原子力関連（アクチノイド等） 
１．"Application of X-ray Photoelectron Spectroscopy to Characterization of Au 

Nanoparticles Formed by Ion Implantation into Al2O3 and SiO2",.Oizumi,. 
awatsura,.Issiki, K.Nishio, S.Nagata, S.Yamamoto, K.Narumi, H.Naramoto, 9th 
International Conference on Atomically Controlled Surfaces, Interfaces and 
Nanostructures, PS3-73, 東京, 2007/11  

２．"Ion-induced Self-organized Ripple Parterns on Graphite and Diamond Surface", 
K.Takahiro,S.Oizumi,K.Kawatsura,S.Nagata,S.Yamamoto,K.Narumi,H.Naramoto,9
th International Conference on Atomically Controlled Surfaces, Interfaces and 
Nanostructures,PS3-23,東京,2007/11   

３．"Ripple Formation on Graphite and Diamond Surfaces by Ion Irradiation",  
K.Takahiro, K.Ozaki, K.Kawatsura, S.Nagata, S.Yamamoto, K.Narumi, 
H.Naramoto, The 18th Symposium of The Materials Research Society of 
Japan,K-P12, 東京,2007/12 

４． "炭素材料表面への斜入射イオン照射によるリップル形成 ",K.Takahiro,.Ozaki, 
K.Kawatsura, S.Nagata, S.Yamamoto, K.Narumi, H.Naramoto, 第 55回応用物理学関

係連合講演会, 30p-ZL-3, 東京, 2008/3 
５．"低放射化バナジウム合金の液体 リチウム浸漬による機械的特性変化",長坂琢也, 室賀健

夫, Meimei Li, David T. Hoelzer, Steven J.,原子力学会 2005 年秋の大会,八戸工業

大,9/13-15/2005 
６．"Tensile Property of Low Activation Vanadium Alloy after",T. Nagasaka, T. Muroga, 

M. M. Li, D. T. Hoelzer, S. J. Zinkle,7th International Symposium on Fusion Nuclear 
technology,東京,May, 2005 

７．"Thermal Creep of Two Heats of V-4Cr-4Ti in a Liquid L",M. M. Li, T. Nagasaka, D. T. 
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Hoelzer, M. L.. Grossbeck, S. J,12th International Conference on Fusion Reactor 
Materials,Santa Barbar,Dec, 2005 

 
結晶構造（回析） 
１．"Improvement of wettability between pentacene molecules and Au electrodes by 

thiol-SAM treatment",Y. Tsuruma, S. Ikeda, K. Saiki, A. Al-Mahboob, G. Yoshikawa, 
J. T. Sadowski, Y. Fujikawa and T. Sakurai,WPI & IFCAM Joint Workshop 
“Challenge of Interdisciplinary Materials Science to Technological Innovation of the 
21st Century”,P-34,Sendai,2008・2 

 
電気的、光学的性質 
１．"Electronic and optical properties of In- and Al-doped G",H. Takagi, K. Koga, K. Akai, 

M. Matsuura,ACCMS-VO,Sendai,2008,1 月 
 
表面、界面、トンネル現象、触媒 
１．"New delta co-doping technology with use of the 

atomic line on silicon",K. Miki,St. Christoph,Symposium on Surface Science 
3S*08,Austria, 2008 年 3 月 17 日 

２．"陽極酸化により作製した二酸化チタンの光触媒特性",正橋直哉, 水越克彰, 大津直史, 千
星聡,日本金属学会,武蔵野工大,2008/2/28  

３．"陽極酸化 TiO2 表面および UV 照射反応の XPS 分析" , 大津直史, 水越克彰, 千星聡, 正
橋直哉, 我妻和明,日本金属学会,武蔵野工大,2008/2/28 

 
極低温 
１．"熱処理したハステロイ圧延薄板のビッカース硬さと電気抵抗率",千葉 孝，石川 弘孝，

亀卦川 尚子（一関高専）；村上 義弘（東北大）；塩原 融（SRL）,2007 年度春季低温

工学・超電導学会,3D-a08,千葉,2007 年 5 月 
２．"圧延ハステロイ基板の電熱特性に対する熱処理の効果",加藤 卓弥，阿部 雄樹，亀卦川 

尚子（一関高専）；村上 義弘，小林 典男（東北大）；塩原 融（SRL）,2007 年度秋季

低温工学・超電導学会,2A-a06,仙台,2007 年 11 月 
３．"配向 Ni-W 合金基板の熱伝導度",阿部 雄樹，加藤 卓弥，亀卦川 尚子（一関高専）；

青木 裕治，高橋 保夫（昭和電線）；塩原 融（SRL）,2007 年度秋季低温工学・超電導

学会,2P-p10,仙台,2007 年 11 月 
 
機械的性質 
１．“Crystal Growth and Plastic Deformation Behavior of Ti-29Nb-13Ta-4.6Zr Bcc-based 

Single Crystal”, T. Nakano, K. Hagihara, H. Maki, Y. Umakoshi and M. Niinomi, 
Proc. the 11th World Conf. on Titanium (Ti-2007), Jun. 3－7, 2007, Kyoto, Japan   
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２．“ Effect of Bcc-phase Stability on Cyclic Deformation Behavior in Beta-type 
Ti-Nb-Ta-Zr Alloys Single Crystals with Different Nb Content”, K. Hagihara, T. 
Nakano, A. Sonoura, K. Watanabe, Y. Umokoshi and M. Niinomi, Proc. the 11th 
World Conf. on Titanium (Ti-2007), Jun. 3－7, 2007, Kyoto, Japan 

３．"変形モードに依存した生体用β型 Ti-Nb-Ta-Zr 単結晶の疲労変形挙動", 園浦章弘, 中
野貴由, 萩原幸司, 馬越佑吉, 新家光雄,日本金属学会 2007 年秋季(第 141 回)大会日本金

属学会,岐阜大学,2007/9  
 
分光、分析 
１． "Observation of two-dimensional image of emission spectra from low-pressure 

laser-induced plasmas (keynote, invited lecture)",C. Kitaoka and K. Wagatsuma,The 
9th Asian Conference on Analytical Science,Ｊeju Island, Korea,Nov. 4-8, 2007  

２．"ZnO ナノ構造体の高密度励起子による誘導放出発光",三堀 真吾、李 常賢、八百 隆

文、武田 淳,日本物理学会第 62 回年次大会,23pPSB-14,北海道大学,2007.9. 
３．"ZnO ナノ構造体の高密度励起子発光のダイナミクス",三堀真吾、李 常賢、八百隆文、

片山郁文、武田淳,日本物理学会第 63 回年次大会,26aPS-47,近畿大学,2008.3 
４．"In-situ photoemission studies on oxide heterostructures",組頭広志,日本物理学会,近畿

大学,2008/3 
５．"LIBS を用いたガス中気相水銀のオンライン分析",蛸島義瑛、義家 亮、上宮成之,第 52

回日本エネルギー学会関西支部発表会,関西大学,平成 19 年 12 月 
 
中性子、電子、イオン、X 線散乱 

１．"埋もれた界面の反応について",桜井健司,埋もれた界面のＸ線・中性子解析に関するワー

クショップ 2007,仙台,2006/7/22～2006/7/26 
２．"The Current Status and Activity of Neutron Powder Diffractometers in Japan",Kenji 

Ohoyama, Hiroshi Fukazawa, Takashi Kamiyama,Workshop on Powder Diffraction 
with 2-Dimensional Detectors (PD2DD),フランス ILL,2008 年 2 月 

３ ． "Charge excitations in high-Tc cuprates studied by resonant inelastic x-ray 
scattering",Kenji Ishii,6th International Conference on Inelastic X-ray Scattering 
(IXS2007) 
Session 5, 1st,淡路島,2007 年 5 月, 

４．"Momentum dependent charge excitations in cuprates studied byresonant inelastic 
x-ray scattering",K. Ishii,Spectroscopes in Novel Superconductors (SNS2007)Thu-11,
仙台,2007 年 8 月, 

５．"辺共有一次元鎖 Ca2+xY2-xCu5O10 の共鳴非弾性Ｘ線散乱",石井賢司, 池内和彦, 稲見

俊哉, 水木純一郎, 筒井健二, 遠山貴己, 前川禎通, 工藤一貴, 小池洋二, 村上洋一, 遠
藤康夫,日本物理学会第 62 回年次大会,22pWG-7,札幌,2007 年 9 月 

６．"Momentum Dependent Charge Excitations in Correlated ElectronSystems Studied 
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by Resonant Inelastic X-ray Scatterin",K. Ishii, 
8th Conference of the Asian Crystallographic Association (AsCA '07) 
O3B06-M1,Taipei,2007 年 11 月 

７．"共鳴非弾性Ｘ線散乱による Ca2+xY2-xCu5O10 の電荷励起",石井賢司, 池内和彦, 稲見

俊哉, 水木純一郎, 筒井健二, 遠山貴己, 前川禎通, 工藤一貴, 小池洋二, 村上洋一, 遠
藤康夫,第 21 回日本放射光学会年会・放射光科学合同シンポジウム,滋賀,2008 年 1 月 

８．"Ni 置換 La2CuO4 の共鳴非弾性Ｘ線散乱",石井賢司, 池内和彦, ジャリッジイニヤス, 水
木純一郎, 平賀晴弘, 山田和芳,筒井健二, 遠山貴己, 前川禎通, 石井啓文, 蔡永強, 遠藤

康夫,日本物理学会第 63 回年次大会,24pWQ-2,大阪,2008 年 3 月 
９．"Neutron scattering study of phonon dynamics on cage compounds",C. H. Lee, H. 

Yoshizawa, I. Hase, K. Kihou, H. Sugawara, M. A. Avila, T. Watanabe, Y. Nemoto, T. 
Takabatake, H. Sato and T. Goto,12th International Conference on Phonon 
Scattering in Condensed Matter,Paris, France,2007.7 

 
計算機 
１．"一次元モット絶縁体の光学応答に対するパイエルス型電子格子相互作用の効果",千船外

史、松枝宏明、遠山貴己前川禎通,日本物理学会,23aYH-7,近畿大学,2008.3 
２．"一次元モット絶縁体の光吸収に対する電子・格子相互作用の効果Ⅱ",松枝宏明、安藤彰

祐、遠山貴己、前川禎通,日本物理学会,26aPS-67,近畿大学,2008.3 
３．"Atomic structures and properties of boron nitride nanotubes",T. Oku, N. Koi, K. 
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